- CMS Simulation Supplementary (13 TeV)

Igl 10 I |||||||| I |||||||| I IIIIIII| | |||||||| I IIIIII§ 10_3NE
= ) =.
5% 4 i _ -
O = 5 N
- 10 E 10 5_E
o 1 D
© B >
2 10° % L
o | -7
@) 10
E 7] -
O 2 -1
g 10 1 =
1 1 =

10 _g .

O ] 10—11

0 10 102 10° 10* 10°
Subleading electron |d0| [lum]



